














专利名称(译) LCD面板具有低电阻互连
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摘要(译)

一种薄膜晶体管（TFT）阵列和由其制成的LCD（液晶显示器）面板，
其中栅极线，源极，漏极和数据线中的至少一个由具有铜部分的铜合金
形成，并且金属部分掺杂在铜部分中。铜合金中的金属部分包括金属，
其金属氧化物形成能量的热量大于铜的热量。金属可以是选自Ti
（钛），Cr（铬），Ta（钽），Mo（钼），In（铟），Sn（锡）和Al
（铝）中的一种。铜合金具有高耐酸性，高耐化学性和高耐湿性。铜合
金的使用允许形成具有高导电率的铜的低电阻互连。
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